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DYSTRYBUCIJA
DYSKI SSD
TECHNOLOGIA
technologia: MLC NAND, 3D NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC mode
PCle M.2 SSD pojemnosci: 64 GB-4 TB
zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -20°C~75°C/ -40°C~85°C
technologia: MLC NAND, 3D NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC mode
SATA I M.2 SSD pojemnosci: 16 GB-4 TB
zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -20°C~75°C/ -40°C~85°C
technologia: MLC NAND, 3D NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC mode O
2.5"SATA SSD pojemnosci: 16 GB-4 TB
zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -20°C~75°C/ -40°C~85°C
technologia: MLC NAND, 3D NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC mode
pojemnosci: 16 GB-1TB
mSATA SSD zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -20°C~75°C/ -40°C~85°C 4
technologia: MLC NAND
2.5" PATA SSD pojemnosci: 32GB-128GB
zakresy temperatur: 0°C~70°C
PAMIECI FLASH
TECHNOLOGIA
Pendrive technologia: MLC NAND, 3D NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC mode
pojemnosci: 8 GB-512 GB/ USB 2.0-USB 3.1/ mozliwos$¢ znakowania O
technologia: MLC NAND, SLC NAND
AL pojemnosci: 512 MB-32 GB/ USB 2.0
PATA technologia: SLC NAND
pojemnosci: 512 MB-4 GB/ 40 lub 44 Pinowe ‘
e.MMC technologia: MLC NAND; 3D NAND
’ pojemnosci: 8 GB-32 GB/ obudowa: BGA-153
od p onad 30 lat Elhurt Dystrybucja to Kompleksowa oferta - komponenty dopasowane
dzie "my Si¢ do wymagajacych projektow
Zia,0 . Wiedza ekspercka i doradztwo inzynierow Oficjalna dystrybucja produktow od ponad
doswiadczeniem aplikacyjnych 70 producentow
Z naszymi Indywidualne warunki wspotpracy Outlet - elementy elektroniczne z krétkim terminem
klientami i odbioru realizacji i w atrakcyjnej cenie
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DYSTRYBUCJA
KARTY PAMIECI
TECHNOLOGIA
technologia: MLC NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC mode,
SD pojemnosci: 128 MB-1TB
zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -40°C~85°C - .
A

technologia: MLC NAND; 3D NAND, 112-warstwowy 3D NAND, 162-warstwowy
uSD 3D NAND, SLC mode,

pojemnosci: 2 GB-1TB

zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -40°C~85°C

technologia: MLC NAND, SLC NAND, SLC mode, s

CompactFlash pojemnosci: 128 MB-64 GB,
zakresy temperatur: -20°C~75°C/ -40°C~85°C

technologia: MLC NAND, 112-warstwowy 3D NAND, SLC NAND, SLC mode,
CFast pojemnosci: 4 GB-1TB
zakresy temperatur: 0°C~70°C/ -40°C~85°C f

technologia: SLC NAND,
MMC pojemnosci: 1GB
zakresy temperatur: 0°C~70°C

PAMIECI RAM
TECHNOLOGIA
typ: SO-DIMM, Long-DIMM,
DDR/DDR2 predkosc¢ 400-800 MBps
pojemnosci: 256 MB-4 GB _|
typ: SO-DIMM; Long-DIMM,
DDR3 predko$c: 1066-1866 MBps
pojemnosci: 1GB-16 GB
S0,

typ: SO-DIMM; Long-DIMM,
DDR4 predkos¢: 2133-3200 MBps
pojemnosci: 2GB-64 GB

typ: SO-DIMM; Long-DIMM,
DDR5 predkosc: 4800-5600 MBps
pojemnosci: 8 GB-64 GB
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